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AMBITI DI RICERCA

Fabio Principato si & laureato in Ingegneria Elettronica nel 1994. Nel 1996 ha iniziato la sua attivita di ricerca con una borsa di
studio dell'lstituto Nazionale di Fisica per la Materia (I.N.F.M.) presso il Dipartimento di Energetica ed Applicazioni di Fisica
dell’'Universita di Palermo, relativa al Progetto Sud I.N.F.M. dal tema “Analisi e modellazione di rumore elettronico in dispositivi
elettronici bipolari veloci”, in collaborazione con la ST Microelectronics di Catania. Ha partecipato alla realizzazione di una
facility sperimentale per la misura del rumore in dispositivi elettronici. Si & occupato della modellistica circuitale di dispositivi
elettronici e della caratterizzazione delle proprieta statistiche del rumore elettronico. Nel 1998 ha partecipato al progetto
italiano MADESS Il del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con la sezione di Catania dell'lstituto per la
Microelettronica e Microsistemi (1.M.M.), occupandosi della misura di rumore elettronico in prototipi di transistors in SiGe
realizzati dalla ST-Microelectronics. Nel 2002 ho intrapreso, con il Dipartimento di Fisica dell'Universita di Messina e con
I'Osservatorio Radio Astronomico di Noto(SR), uno studio sulle caratteristiche di rumore a temperature criogeniche su
transistors HEMT (high elctron mobility transistors), utilizzati in amplificatori a basso rumore a microonde. Di tali dispositivi ha
successivamente intrapreso la caratterizzazione del rumore di fase di oscillatori a microonde utilizzanti tali dispositivi. Nel 2003
ha vinto il concorso di Ricercatore Universitario nel Settore disciplinare FIS/03 presso la Facolta di Ingegneria dell'Universita di
Palermo dove svolge dal 2001 attivita didattica per i corsi di Fisica della Facolta Ingegneria. Nel 2004 ¢ stato nominato
Ricercatore Universitario, quale vincitore di concorso, afferendo al Dipartimento di Fisica e Tecnologie Relative dell'Universita
di Palermo, presso il quale ha svolto fino ad oggi la sua attivita di ricerca. Nel 2006 ha conseguito il dottorato di ricerca in
“Fisica Applicata” presso I'Universita di Palermo. Dal 2005 al 2008 si &€ occupato, in collaborazione con il Laboratorio Europeo
di Spettroscopia Non-lineare di Firenze, della caratterizzazione del rumore in laser a semiconduttore a cavita verticale. Dal
2008 si occupa, in collaborazione con I'.M.M e la ST Microelectronics di Catania, della caratterizzazione di celle solari a film
sottile in silicio e di irraggiamento con radiazione X di dispositivi NROM e SiPM. Attualmente e responsabile dell'attivita
elementare Caratterizzazione elettrica di materiali e celle fotovoltaiche di Il generazione del progetto PON02003553391233
Tecnologie per 'TENERGia e I'Efficienza energETICa (ENERGETIC) e partecipa a i progetti PON Elettronica su Plastica per
Sistemi "Smart Disposable” - PLASTIcs e Tecnologie ad Alta efficienza per la Sostenibilita Energetica ed ambientale On-board
-"TESEO.



